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PEANA UCHUNGUZI -

Maelezo ya bidhaa

Nambari ya Sehemu IDT7200L15S01 Mtengenezaji IDT (Integrated Device Technology)
Maelezo IC MEM FIFO 256X9 15NS 28-SOIC Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia
Karatasi ya data 1.IDT7200L15SOI.pdf2.IDT7200L15SOI. pdf

Ugavi wa Voltage 4.5V ~ 5,5V Duka la Kifaa cha Wasambazaji 28-S0IC

Mfululizo 7200 Rejesha uwezo Yes

Msaada wa Bendera zilizopangwa No Ufungaji Tube

Paket / Uchunguzi 28-SOIC (0.345", 8.77mm Width) Majina mengine 7200L15S01

Joto la Uendeshaji -40°C ~ 85°C Aina ya kuinua Surface Mount

Kiwango cha Sensitivity Moisture

(MSL) 3 (168 Hours) Ukubwa wa Kumbukumbu 2.25K (256 x 9)
Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS Contains lead / RoHS non-compliant Kazi Asynchronous
Msaada wa FWFT No Aina ya Upanuzi Depth, Width
Kiwango cha Takwimu 40MHz Sasa - Ugavi (Max) 80mA
Mwelekeo wa Bus Uni-Directional Nambari ya Sehemu ya Msingi 7200
Muda wa Ufikiaji 15ns
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